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次世代半導体と電力変換回路
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◼ 次世代半導体の優れた物性値が注目されており、電力
変換回路への適用例が多数報告

– GaNは特に高速動作に優れ、電力変換回路の小型化に最適

[H. Matsunami, Application of SiC power device in Japan 2015]
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◼ 駆動回路とパワー素子を集積化して小型・高速化

◼ ベルギーのIMECに委託生産(2017~)
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GaN-on-SOIプロセスによる集積化

[https://news.mynavi.jp/article/20190521-827181/]
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試作したGaN ICと電力変換回路
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